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新聞稿
Ramtron在中國上海舉行的AES 2008展會上
展示車艙內與引擎蓋下應用的F-RAM汽車解決方案
Ramtron將在111攤位上展示F-RAM記憶體如何推動下一代汽車創新；
F-RAM是事件資料記錄儀的理想存放裝置
世界頂尖的非揮發性鐵電記憶體 (F-RAM) 和整合半導體產品開發商及供應商Ramtron International Corporation將參加今年在中國上海舉行的中國國際汽車電子產品與技術展覽會暨國際汽車電子行業高層論壇 (AES)。Ramtron將於會上展示其非揮發性F-RAM記憶體產品如何推動引擎蓋下和車艙內的新一代汽車應用創新，如資訊娛樂、安全及事件資料記錄。AES將於2008年5月19-21日在中國上海國際會展中心舉行，而Ramtron的展位編號是111。
F-RAM技術適合範圍廣泛的智慧及高電子含量的汽車應用，包括資料密集型導航系統、功能豐富的音訊系統，以及高級汽車安全系統的快速資料記錄，如事件資料記錄儀 (EDR)。Ramtron的 Grade 1 (+125℃) 與 Grade 3 (+85℃) AEC Q100認證計畫，以及對零缺陷的不斷追求，使其F-RAM獲得多個應用領域主要汽車供應商的廣泛接納。
Ramtron策略市場拓展經理Duncan Bennett稱：“Ramtron的F-RAM符合嚴格的要求，可用於現今先進汽車的嚴苛引擎蓋下溫度環境。Ramtron的F-RAM具有快速寫入特性、高耐用性和低功耗，是新一代汽車應用的理想選擇。”

Bennett續稱：“我們的汽車F-RAM記憶體產品獲得世界各地的主要汽車供應商採用，用於智慧氣囊、穩定性控制、停車協助、動力傳送、主動轉向、駕駛室儀錶及音訊娛樂應用中。AES是一個出色的平臺，讓Ramtron可藉此展示F-RAM技術如何可協助本地的汽車工業，推動其自有汽車設計的創新。”
在5月20日下午3時，Bennett 更會在大會的汽車電子專題技術研討會上， 發表題為“事件資料記錄儀：未來的強制性要求”的演講。EDR與飛機的黑匣子類似，其功能是記錄事故的關鍵資料，如速度、加速度、油門位置、刹車狀態、座位安全帶狀態、安全氣囊狀態、ABS狀態及穩定性控制，以協助確定事故發生的原因。美國政府機構已採用EDR支援其汽車事故調查程序，從而協助汽車製造商及道路工程師設計安全性能更高的汽車和公路。F-RAM寫入速度快，具有高耐用性高和低功耗，是EDR的理想記憶體。F-RAM的寫入速度比EEPROM快1000倍，使用次數比EEPROM多出10億次，而其功耗只是EEPROM的一小部分。F-RAM以超過EDR使用壽命的時間間隔存儲資料，確保撞擊事故中電源中斷情況下資料的完整性。
要瞭解有關Ramtron汽車產品的更多資訊，請訪問網頁：www.ramtron.com/go/automotive。
關於Ramtron International

Ramtron International 總部設在美國科羅拉多州Colorado Springs市，是專門設計、開發和銷售專用的半導體記憶體和整合半導體解決方案的無晶圓廠半導體公司，產品廣泛用於各種應用和全球市場。要瞭解更多資訊，請訪問公司網站www.ramtron.com。
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